Halbleiterschutzgesetz
BGBI 1988/372 idF BGBI 1996/428, 12001/143,12004/149, 12005/42,12005/151 und I 2006/96

Schutzgegenstand

§ 1. (1) Fir dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) kann
auf Antrag Schutz nach diesem Bundesgesetz erworben werden, wenn und soweit sie Eigenart (§ 2) aufweisen.

(2) Der Schutz der Topographie von Halbleitererzeugnissen nach Abs. 1 gilt nicht fiir die in der Topographie
enthaltenen Konzepte, Verfahren, Systeme, Techniken oder gespeicherten Informationen, sondern nur fir die
Topographie als solche.

Eigenart

§ 2. (1) Eine Topographie weist Eigenart auf, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Arbeit ihres Schopfers
und in der Halbleitertechnik nicht alltaglich ist.

(2) Besteht eine Topographie aus einer Anordnung an sich alltdglicher Teile, so wird sie dennoch insoweit
geschiitzt, als die Anordnung in ihrer Gesamtheit Eigenart aufweist.

Anspruch auf Schutz
§ 3. (1) Anspruch auf Halbleiterschutz hat der Schopfer der Topographie.

(2) Ist die Topographie im Rahmen eines Dienstverhéltnisses oder sonst im Auftrag eines anderen geschaffen
worden, so steht der Anspruch auf Halbleiterschutz, wenn nichts anderes vereinbart wurde, dem Dienstgeber oder dem
Auftraggeber zu.

(3) Kann der nach Abs. 1 oder 2 Anspruchsberechtigte seinen Anspruch mangels Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 5 nicht geltend machen, so steht der Anspruch, wenn die Topographie zuvor noch nicht oder nur vertraulich
geschiftlich verwertet worden ist, demjenigen zu, der

1. die Topographie zuerst in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens iiber den Européischen Wirtschaftsraum nicht nur vertraulich geschéftlich verwertet hat, und

2. vom Anspruchsberechtigten die ausschlieBliche Zustimmung erhalten hat, die Topographie im gesamten
Geltungsgebiet des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum nicht nur vertraulich geschiftlich zu
verwerten.

Mit der Geltendmachung dieses Anspruches durch Anmeldung erlischt der auf Abs. 1 und 2 gestiitzte Anspruch.
(4) Der Anspruch auf Halbleiterschutz (Abs. 1 bis 3) ist iibertragbar.
Erloschen des Anspruches
§ 4. Der Anspruch erlischt fiinfzehn Jahre nach dem Tag der ersten Aufzeichnung, wenn die Topographie bis
dahin weder
1. nicht bloB vertraulich geschéftlich verwertet worden ist, noch
2. beim Patentamt angemeldet worden ist.

Geltendmachung des Anspruches

§ 5. (1) Der Anspruch auf Halbleiterschutz (§ 3) kann nur von
1. natiirlichen Personen, die Staatsangehorige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum sind oder die ihren gewdhnlichen
Aufenthaltsort in einem dieser Staaten haben, sowie

2. juristischen Personen, die eine tatsdchliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung
oder Handelsniederlassung in einem dieser Staaten haben, geltend gemacht werden. Den juristischen Personen
nach Z 2 sind Gesellschaften gleichgestellt, die nach dem auf sie anwendbaren Recht Trager von Rechten und
Pflichten sein konnen, ohne juristische Personen zu sein.

(2) Andere konnen den Anspruch auf Halbleiterschutz nur geltend machen, wenn

1. sie hiezu auf Grund eines volkerrechtlichen Vertrages oder auf Grund des Rechtes der Europiischen
Gemeinschaft berechtigt sind, oder

2. der Staat, dessen Staatsangehdrigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren gewohnlichen Aufenthaltsort oder eine
tatsdchliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung
haben, den gemil3 Abs. 1 Berechtigten gleichen Schutz gewéhrt, und die Gegenseitigkeit durch eine vom
Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende
Kundmachung festgestellt worden ist.



Wirkung des Schutzes

§ 6. (1) Das Halbleiterschutzrecht hat die Wirkung, da3 der Schutzrechtsinhaber jedem Dritten verbieten kann, im
geschiftlichen Verkehr
1. die Topographie oder deren selbstidndig verwertbare Teile nachzubilden oder Darstellungen zur Herstellung der
Topographie anzufertigen;
2. Darstellungen zur Herstellung der Topographie oder das die Topographie oder deren selbstidndig verwertbare
Teile enthaltende Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu vertreiben oder zu den
genannten Zwecken einzufiihren.

(2) Die Wirkung des Schutzes der Topographie erstreckt sich insbesondere nicht auf
1. Handlungen, die zu nichtgeschéftlichen Zwecken vorgenommen werden,
2. die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Lehre oder

3. die geschéftliche Verwertung einer Topographie, die auf Grund einer solchen Analyse oder Bewertung
geschaffen wurde und selbst Eigenart (§ 2) aufweist.

(3) Das ausschlieBliche Recht gemédll Abs. 1 Z 2 erstreckt sich nicht auf Handlungen, welche vorgenommen
werden, wenn die Topographie oder das Halbleitererzeugnis bereits von dem zur Erteilung der Zustimmung fiir das
Inverkehrbringen Berechtigten selbst oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden
ist.

§ 7. Die Wirkung des Halbleiterschutzrechtes tritt gegeniiber demjenigen nicht ein, der ein Halbleitererzeugnis
erwirbt, ohne zu wissen oder wissen zu miissen, dal} es eine geschiitzte Topographie enthélt; sobald er weill oder
wissen muf}, daB3 die Topographie durch ein Halbleiterschutzrecht geschiitzt ist, mu3 er dem Schutzrechtsinhaber auf
dessen Verlangen fiir die weitere geschéftliche Verwertung des vorher erworbenen Halbleitererzeugnisses ein Entgelt
bezahlen, das einer angemessenen Lizenzgebiihr entspricht. Der Schutzrechtsinhaber hat Anspruch auf
Rechnungslegung nach § 151 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259.

Beginn und Dauer des Schutzes

§ 8. (1) Der Schutz entsteht mit dem Tag der erstmaligen nicht nur vertraulichen geschéftlichen Verwertung der
Topographie, sofern diese innerhalb von zwei Jahren beim Patentamt angemeldet wird oder mit dem Tag der
Anmeldung beim Patentamt, wenn die Topographie zuvor noch nicht oder nur vertraulich geschiftlich verwertet
worden ist.

(2) Der Schutz endet spitestens mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem Jahr des Schutzbeginnes.

(3) Der Schutz kann erst geltend gemacht werden, wenn das Halbleiterschutzrecht in das Halbleiterschutzregister
eingetragen ist.

Anmeldungserfordernisse

§ 9. (1) Die Topographie ist beim Patentamt schriftlich anzumelden. Fiir jede Topographie ist eine gesonderte
Anmeldung erforderlich.

(2) Die Anmeldung muf enthalten:
1. einen Antrag auf Eintragung des Schutzes der Topographie in das Halbleiterschutzregister und eine kurze und
genaue Bezeichnung derselben (Titel),
2. Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie oder eine Kombination davon und
gegebenenfalls zusétzlich das Halbleitererzeugnis selbst,

3. den Tag der ersten nicht nur vertraulichen geschiftlichen Verwertung der Topographie, wenn dieser Tag vor
der Anmeldung liegt und

4. Angaben, aus denen sich im Falle des § 3 Abs. 3 der Anspruch auf Halbleiterschutz ergibt und Angaben iiber
die Berechtigung zur Geltendmachung des Anspruches (§ 5).

(3) Die nédheren Erfordernisse der Anmeldung sowie der vorzulegenden Unterlagen sind mit Verordnung des
Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie zu bestimmen, wobei auf eine mdglichst zweckmiBige,
rasche, einfache und kostensparende Regelung sowie auf die Bediirfnisse der Halbleiterindustrie und den Stand der
technischen Entwicklung Bedacht zu nehmen ist.

Halbleiterschutzregister

§ 10. (1) Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des § 9 und der darauf gestiitzten Verordnung und wurde
die Antragsgebiihr gezahlt, so ist das Halbleiterschutzrecht ohne weitere Priifung in das vom Patentamt gefiihrte
Halbleiterschutzregister einzutragen.

(2) Das Halbleiterschutzregister hat die Nummer, den Titel, den Anmeldetag und gegebenenfalls den Tag der
ersten nicht nur vertraulichen geschéftlichen Verwertung der Topographie (§ 9 Abs. 2 Z 3) sowie den Namen und den
Wohnort der Schutzrechtsinhaber und ihrer Vertreter zu enthalten. Der Anfang, das Erléschen, die Nichtigerkldrung,
die Aberkennung und Ubertragungen des Schutzrechtes, Lizenzeinriumungen, Pfandrechte und sonstige dingliche



Rechte am Schutzrecht, Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, Feststellungsentscheidungen und Streitanmerkungen
sind ebenfalls in das Register einzutragen.

(3) Die Einsicht in das Halbleiterschutzregister steht jedermann frei.

(4) Die ndheren Bestimmungen iiber das Halbleiterschutzregister werden mit Verordnung des Bundesministers fiir
Verkehr, Innovation und Technologie getroffen, wobei sowohl auf die Wahrung von Betriebs- oder
Geschéftsgeheimnissen als auch auf das Informationsbediirfnis der Offentlichkeit Bedacht zu nehmen ist.

(5) Die gemall § 9 Abs. 2 Z 2 vorgelegten Unterlagen und gegebenenfalls das Halbleitererzeugnis selbst sind ab
dem Ende des Halbleiterschutzes sechs Jahre hindurch aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist ist der letzte im
Halbleiterschutzregister eingetragene Schutzrechtsinhaber unter Fristsetzung aufzufordern, die Unterlagen und
gegebenenfalls das Halbleitererzeugnis zuriickzunehmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, sind
die Unterlagen und gegebenenfalls das Halbleitererzeugnis vom Patentamt zu vernichten.

(6) Fiihrt eine Anmeldung nicht zur Eintragung in das Halbleiterschutzregister, betrdgt die Aufbewahrungsfrist ein
Jahr, gerechnet von der Rechtskraft des Zuriickweisungsbeschlusses.

Veroffentlichung
§ 11. Die Eintragungen in das Halbleiterschutzregister (§ 10 Abs. 2) sind im Patentblatt zu verdffentlichen.
Ubertragung; Lizenzen

§ 12. (1) Das Halbleiterschutzrecht kann zur Ginze oder nach ideellen Anteilen libertragen werden. Es geht auf die
Erben tiber; ein Heimfallsrecht findet nicht statt.

(2) Die Ubertragung ist in das Halbleiterschutzregister einzutragen und wird mit der Eintragung wirksam.

(3) Am Halbleiterschutzrecht konnen Lizenzrechte erworben werden. Die Lizenzrechte sind auf Antrag in das
Halbleiterschutzregister einzutragen; mit der Eintragung werden sie auch Dritten gegeniiber wirksam.

(4) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der §§ 27 und 38 des Patentgesetzes 1970 sinngeméB.
Nichtigerklirung

§ 13. (1) Jedermann kann beantragen, ein bestimmt zu bezeichnendes Halbleiterschutzrecht fiir nichtig zu erkléren,
wenn

1. die geschiitzte Topographie nicht schutzfahig (§§ 1 und 2) war,

2. der Anspruch auf ein Halbleiterschutzrecht nach § 4 erloschen war oder die Frist zur Anmeldung (§ 8 Abs. 1)
ungeniitzt verstrichen war,

3. die Berechtigung zur Geltendmachung des Anspruches (§ 5) gefehlt hat oder nachtraglich weggefallen ist oder
4. die Unterlagen geméal § 9 Abs. 2 Z 2 dem gegebenenfalls hinterlegten Halbleitererzeugnis nicht entsprechen.

(2) Die rechtskriftige Nichtigerklirung wirkt auf den Beginn des Schutzes (§ 8 Abs. 1) zuriick; ist der
Nichtigkeitsantrag darauf gestiitzt, dal die Berechtigung zur Geltendmachung des Anspruches nachtriglich
weggefallen ist (Abs. 1 Z 3), so wirkt die rechtskréftige Nichtigerklarung auf den Zeitpunkt zuriick, in dem das
Halbleiterschutzrecht anfechtbar geworden ist.

Aberkennung

§ 14. (1) Das Halbleiterschutzrecht ist dem Inhaber abzuerkennen, wenn der Nachweis erbracht wird, dal ihm der
Anspruch auf dessen Erteilung nicht zustand (§ 3).

(2) Der Anspruch auf Aberkennung des Halbleiterschutzrechtes steht nur dem zu, der den Anspruch auf das
Schutzrecht hat, und verjéhrt gegen den gutglaubigen Schutzrechtsinhaber innerhalb dreier Jahre vom Zeitpunkt seiner
Eintragung in das Halbleiterschutzregister.

(3) Anstelle der Aberkennung kann der Antragsteller, sofern er den Anspruch auf Halbleiterschutz geltend machen
kann (§ 5), die Ubertragung des Halbleiterschutzrechtes auf seine Person begehren. Besteht der Anspruch auf
Ubertragung nur hinsichtlich eines Anteils, dann ist das Halbleiterschutzrecht anteilsmifig zu iibertragen. Wird keine
Ubertragung begehrt und das Halbleiterschutzrecht zur Ginze aberkannt, endet das Halbleiterschutzrecht mit
Rechtskraft der die Aberkennung aussprechenden Entscheidung. Wird die Ubertragung des Halbleiterschutzrechtes
begehrt, kann der Inhaber des Halbleiterschutzrechtes bis zur Rechtskraft der Entscheidung nur mit Zustimmung des
Antragstellers auf das Halbleiterschutzrecht verzichten.

(4) § 49 Abs. 7 des Patentgesetzes 1970 ist sinngeméB anzuwenden.
Feststellungsantrige

§ 15. (1) Wer eine Topographie geschéftlich verwertet, insbesondere ein diese enthaltendes Halbleitererzeugnis
anbietet, in Verkehr bringt, vertreibt oder zu diesen Zwecken einfiihrt, oder wer solche MaBinahmen beabsichtigt, kann
gegen den Inhaber eines Halbleiterschutzrechtes oder den ausschlieBlichen Lizenznehmer beim Patentamt die
Feststellung beantragen, daf3 die Topographie oder das diese enthaltende Halbleitererzeugnis weder ganz noch teilweise
unter das Halbleiterschutzrecht fillt (§ 6).

(2) Der Inhaber eines Halbleiterschutzrechtes oder der ausschlieBliche Lizenznehmer kann gegen jemanden, der
eine Topographie geschiftlich verwertet, insbesondere ein diese enthaltendes Halbleitererzeugnis anbietet, in Verkehr



bringt, vertreibt oder zu diesen Zwecken einfiihrt oder solche Maflnahmen beabsichtigt, beim Patentamt die
Feststellung beantragen, daf3 die Topographie oder das diese enthaltende Halbleitererzeugnis ganz oder teilweise unter
das Halbleiterschutzrecht fillt (§ 6).

(3) Antriige gemdlBl Abs. 1 und 2 sind zuriickzuweisen, wenn der Antragsgegner nachweist, daB8 bei Gericht
zwischen denselben Parteien eine vor Uberreichung des Feststellungsantrages eingebrachte Verletzungsklage, die
dieselbe Topographie betrifft, anhdngig ist (§ 21).

(4) Der Feststellungsantrag kann sich nur auf ein einzelnes Halbleiterschutzrecht beziehen. Dem Antrag sind
Unterlagen im Sinne des § 9 Abs. 2 Z 2 und gegebenenfalls zusitzlich das Halbleitererzeugnis selbst in vier
Ausfertigungen anzuschlieBen. Ein Exemplar der Unterlagen und gegebenenfalls des Halbleitererzeugnisses ist der
Endentscheidung anzuheften.

(5) Bei der Beurteilung des Schutzbereiches des Halbleiterschutzrechtes, das Gegenstand des
Feststellungsverfahrens ist, hat das Patentamt den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu
beriicksichtigen.

(6) Die Verfahrenskosten sind vom Antragsteller zu tragen, wenn der Antragsgegner durch sein Verhalten zur
Antragstellung nicht Anlall gegeben und den Anspruch innerhalb der ihm fiir die Gegenschrift gesetzten Frist anerkannt
hat.

Zustindigkeit
§ 16. (1) Das Halbleiterschutzregister wird vom Patentamt gefiihrt.

(2) Zur Beschlufifassung iiber die Eintragung in das Halbleiterschutzregister (§ 10) ist das nach der
Geschiéftsverteilung zusténdige fachtechnische Mitglied berufen.

(3) Zur BeschluB3fassung in Angelegenheiten, die sich auf erteilte Halbleiterschutzrechte beziehen, ist, soweit nicht
die Gerichte, der Oberste Patent- und Markensenat oder die Beschwerde- oder die Nichtigkeitsabteilung des
Patentamtes zustdndig sind, das nach der Geschéftsverteilung zustindige rechtskundige Mitglied der Rechtsabteilung
berufen.

(4) Durch Verordnung des Prisidenten kdnnen Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur
Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden Angelegenheiten betreffend Anmeldungen und erteilte
Halbleiterschutzrechte ermichtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckmaBig ist und die
Ausbildung der ermichtigten Bediensteten Gewihr fiir ordnungsgeméBe Erledigungen bietet. Sie sind an die
Weisungen des nach der Geschéftsverteilung zustindigen Mitgliedes gebunden. Dieses kann Erledigungen jederzeit
sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(5) Die Beschliisse der nach Abs. 4 ermichtigten Bediensteten kdnnen wie die des zustindigen Mitgliedes
angefochten werden.

(6) Die Beschwerdeabteilung und die Nichtigkeitsabteilung entscheiden durch drei Mitglieder, von denen eines
den Vorsitz fiihrt. Mindestens ein Mitglied muss rechtskundig sein.

(7) Die §§ 58 bis 61 und 74 bis 76 des Patentgesetzes 1970 sind anzuwenden.
Verfahren

§ 17. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren die §§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 77 bis 79, 82 bis
86, 112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, §§ 128a bis 145b des Patentgesetzes 1970 sinngeméif
anzuwenden.

Akteneinsicht
§ 18. (1) Die an einem Verfahren Beteiligten sind zur Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten berechtigt.

(2) In Akten, die eingetragene Halbleiterschutzrechte betreffen, kann - ausgenommen Beratungsprotokolle und nur
den inneren Geschiftsgang betreffende Aktenteile - vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen jedermann
Einsicht nehmen. Dieser Einsicht unterliegen auch die bei der Anmeldung gemil § 9 Abs. 2 Z 2 vorgelegten
Unterlagen und das gegebenenfalls vorgelegte Halbleitererzeugnis selbst, allerdings mit der Mafigabe, dal Einsicht in
Unterlagen, die Betriebs- oder Geschéftsgeheimnisse enthalten und vom Anmelder bei der Anmeldung als solche
gekennzeichnet worden sind, nur in einem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfahren auf Anordnung
der Nichtigkeitsabteilung oder in einem Rechtsstreit iiber die Verletzung des Halbleiterschutzrechtes auf Anordnung
des Gerichtes gegeniiber den Personen gewédhrt wird, die an dem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder
Feststellungsverfahren oder an dem Rechtsstreit beteiligt sind. Unterlagen, die zur Identifizierung oder
Veranschaulichung der Topographie erforderlich sind, diirfen nicht in ihrer Gesamtheit als Betriebs- oder
Geschiftsgeheimnisse gekennzeichnet werden.

(3) Die Geheimhaltung nach Abs. 2 steht der Akteneinsicht durch denjenigen nicht entgegen, dem gegeniiber sich
der Schutzrechtsinhaber auf sein Schutzrecht berufen hat.



Auskunftspflicht

§ 20. Wer Gegenstinde in einer Weise bezeichnet, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, daB sie
Halbleiterschutz genieBen, hat auf Verlangen Auskunft darliber zu geben, auf welches Schutzrecht sich die
Bezeichnung stiitzt.

Verletzung von Halbleiterschutzrechten

§ 21. Wer in seinem Halbleiterschutzrecht verletzt worden ist (§ 6), kann in sinngemifler Anwendung der §§ 147
bis 154 des Patentgesetzes 1970 auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveroffentlichung, angemessenes Entgelt,
Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns, angemessene Entschidigung, Rechnungslegung sowie auf Auskunft iiber
Ursprung und Vertriebswege klagen. Auf Unterlassung und Urteilsverdffentlichung kann auch derjenige klagen, der
eine solche Verletzung zu besorgen hat.

§ 22. (1) Wer ein Halbleiterschutzrecht verletzt (§ 6), ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessétzen zu
bestrafen. Wer die Tat gewerbsmiBig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist der Inhaber oder Leiter eines Unternechmens zu bestrafen, der eine im Betrieb des Unternehmens
von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung eines Halbleiterschutzrechtes nicht verhindert.

(3) Ist der Inhaber des Unternechmens nach Abs. 2 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Verein oder ein
anderes, nicht zu den physischen Personen gehoriges Rechtssubjekt, so ist Abs. 2 auf die Organe anzuwenden, wenn sie
sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht haben.

(4) Abs. 1 ist auf Bedienstete oder Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers
oder Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhingigkeit nicht zugemutet
werden konnte, die Vornahme dieser Handlungen abzulehnen.

(5) Die Verfolgung erfolgt nur auf Verlangen des Verletzten.
(6) Fiir das Strafverfahren gelten die §§ 160 und 161 des Patentgesetzes 1970 sinngemés.
Zustindigkeit

§ 23. (1) Fir Klagen und einstweilige Verfiigungen nach diesem Bundesgesetz ist ausschlieBlich das
Handelsgericht Wien zusténdig. Ohne Riicksicht auf den Streitwert hat der Senat (§ 7 Abs. 2 erster Satz, § 8 Abs. 2 JN)
zu entscheiden. Das gilt auch fiir einstweilige Verfiigungen.

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Bundesgesetz steht dem Landesgericht fiir Strafsachen Wien

Vorfragen

§ 24. (1) Fir die Beurteilung der Giiltigkeit oder Wirksamkeit eines Halbleiterschutzrechtes, hinsichtlich dessen
die Verletzungsklage erhoben wird, gelten vorbehaltlich des Abs. 2 die §§ 156 und 157 des Patentgesetzes 1970
sinngemal.

(2) § 156 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970 gilt mit der Einschriankung, da3 das Verfahren nur zu unterbrechen ist,
wenn Nichtigkeit im Grunde des § 13 Abs. 1 Z 1 oder 4 geltend gemacht wird.

§ 25. (Entfallen; BGBI I 2004/149)
Zitierungen

§ 26. Die in diesem Bundesgesetz genannten bundesgesetzlichen Bestimmungen sind in ihrer jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.

§ 26a. Bei allen in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewihlte Form
fiir beide Geschlechter.

Ubergangsbestimmungen

§ 26b. (1) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 149/2004 eingereichte Aberkennungsantrige
ist § 14 Abs. 3 und 4 in der vor Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) §§ 145a und 145b des Patentgesetzes 1970 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBIL. I Nr. 149/2004 sind
sinngemil anzuwenden, wenn die Entscheidung der Beschwerdeabteilung nach dem vor dem Inkrafttreten des
genannten Bundesgesetzes liegenden Tag gefasst wird.

(3) Auf vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 149/2004 eingebrachte Klagen sind § 150 Abs. 3,
§ 156 und § 161 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung
weiter sinngemaf} anzuwenden.

(4) Fir Antrdge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 149/2004 eingereicht werden, ist § 9
Abs. 3 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden. Fiir Antrége,
die vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes eingereicht werden, sind § 132 Abs. 1 und 3 und § 168 Abs. 1,
2 und 3 erster Satz des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden
Fassung weiter sinngemdfl anzuwenden. Fiir Wiedereinsetzungsantrige, die vor dem Inkrafttreten des genannten
Bundesgesetzes eingereicht werden, ist § 17 letzter Halbsatz in der vor dem Inkrafttreten des genannten
Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.



Inkrafttreten

§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Beginn des dritten auf seine Kundmachung folgenden Monates in
Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung diirfen bereits von dem Tag an
erlassen werden, der der Kundmachung des durchzufiihrenden Bundesgesetzes folgt; sie diirfen jedoch nicht vor den
durchzufiihrenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten.

(3) § 9 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 143/2001 tritt mit 1. Janner 2002 in Kraft.

(4) § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und 4, § 16 Abs. 4 bis 7, §§ 17, 21 Abs. 1, §§ 22, 26a, die Uberschrift des
§ 26b, §§ 26b und 28 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 149/2004 treten mit Beginn des
siebenten auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 9 Abs. 3,
die Uberschrift des § 25, §§ 25 und 28 Z 1 in der bisher geltenden Fassung auBer Kraft.

(5) §12 Abs.4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 42/2005 (Biotechnologie-Richtlinie —
Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in
Kraft.

(6) § 22 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 151/2005 tritt mit 1. Janner 2006 in Kraft.

(7) §§21 und 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 96/2006 treten mit Beginn des auf die
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

Vollziehung

§ 28. Mit der Vollzichung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich der §§ 21 bis 24 der Bundesminister fiir Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir
Verkehr, Innovation und Technologie,
2. hinsichtlich aller iibrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation
und Technologie.

§ 29. Mit diesem Bundesgesetz wird das Halbleiterschutzgesetz an die Richtlinie 2004/48/EG des Europidischen
Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30.4.2004,
Seite 45, angepasst.



